Mikrovinny senzor HB410

Rozméry modulu HB410
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Z&kladni technické udaje
Parametr MIN. TYP. MAX. Hodnota
Napajeci napéti 4,75 5,00 5,25 V
Proudovy odbér 30 40 mA
Vystupni Sum 2 3 UV rms
Rusivé vyzarovani -30 dBm
Citlivost pfijimace 80 200 W
Vyzarovaci Uhel — AZIMUT — 3 dB 80 °
Vyzarovaci uhel — ELEVATION — 3 dB 40 ©
Vysilaci kmitocet 9,345 9,35 9,355 GHz
Vyzafovany vykon 10 13 17 dBm
Pracovni teplota -15 +55 °C

POZOR:

V Zaddném pripadé se nesmi odkryvat samolepka na modulu a ménit nastaveni

modulu.
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